Программный комитет 
Валиев К.А. – д.ф.-м.н., профессор, академик РАН, научный руководитель Физико-технологического института РАН;
Борисевич Н.А. – д.ф.-м.н., профессор, академик РАН, зав. лаб. ФИАН;
Орликовский А.А. – д.т.н., профессор, чл.-кор. РАН, директор Физико-технологического института РАН;
Ананян М.А. – д.т.н., ген. директор концерна «Нанотехнологии»;
Богатов Н.М. – д.ф.-м.н., профессор, действительный член АИН РФ, зав. кафедрой общей физики и информационных систем Кубанского государственного университета;
Булярский С.В. – д.ф.-м.н., профессор, чл.-кор. АН Татарстана, зав. кафедрой инженерной физики Ульяновского государственного университета;
Вернер В.Д. –  д.т.н., профессор, главный инженер НПК Технологический центр МИЭТ;
Георгобиани А.Н. – д.ф-м.н, профессор, главный научный сотрудник ФИАН, академик РАЕН;
Голованов В.Н. – д.ф.-м.н., профессор, зам. генерального директора ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР»;
Гуткин А.А. – д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник Физико-технического института РАН им. Иоффе;
Калин Б.Н. – д.т.н., профессор, зав. кафедрой физических проблем материаловедения МИФИ;
Летута С.Н. – д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе  Оренбургского государственного университета;
Маняхин Ф.И. – д.ф.-м.н., профессор, проректор по базовому образованию Московского государственного института стали и сплавов, зав. кафедрой электротехники и микропроцессорной электроники;
Сауров А.Н. – д.т.н., профессор, генеральный директор НПК Технологический центр МИЭТ.

Оргкомитет IX международной конференции «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы» приглашает принять участие в работе конференции ученых, специализирующихся в следующих областях:

· Теория и моделирование нанотехнологий: самоорганизация в полупроводниковых структурах; квантовые точки и нити, наноразмерные кластеры, образование, разрушение, легирование, в том числе одноатомное; термодинамика образования кластеров и комплексов; кинетика кластеризации и преципитации в неупорядоченных полупроводниковых структурах; синергетика технологических процессов в полупроводниковом производстве; кинетика эпитаксиального роста пленок, квантовых нитей и точек.

· Наноустройства, наноэлектроника: принципы конструирования нанообъектов, одноэлектронные приборы, приборы с квантовыми ямами, однофотонные приборы, особенности диагностики и контроля качества; влияние процессов разупорядочения.
· Оптические свойства квантово-размерных структур: оптическое поглощение и люминесценция, комбинационное рассеяние в нанокристаллах и нанотрубах; физика и технология оптоэлектронных приборов на квантовых ямах.

· Наносенсоры: новые материалы для наносенсоров, фуллерены и сенсоры на них,  среды с упорядоченными наноразмерными включениями, датчики давления, вибрации и ускорений.

· Физические процессы в полупроводниковых приборах и схемах: генерационно-рекомбинационные процессы с участием глубоких центров; методы диагностики параметров глубоких центров; оптика локализованных состояний и квантово-размерных структур. 

· Стратегия финансирования и организации микро- и нанотехнологических исследований и разработок: перспективы развития и инновационные проекты наносектора экономики; соотношение государственного и негосударственного секторов; стратегия и эффективность инвестиционных вложений; INTERNET-технологии в процессах интеграции науки и высшего образования в области микро- и наноэлектроники. 
· Биотехнологии, медицина и здравоохранение: биочипы, молекулярные кластеры, нанообразования в  биоструктурах; применение наноразмерных объектов в медицине, здравоохранении и других областях науки и техники.

· Радиационные материалы: радиационное дефектообразование, изменение свойств материалов под воздействием излучений, кластеризация, дислокации, изменение механических и электрических свойств полупроводников и полупроводниковых структур.
В рамках работы конференции предусмотрено проведение семинаров по радиационным материалам и туннельной микроскопии.
Представление тезисов  докладов

Тезисы могут быть присланы либо по электронной почте, либо обычной почтой. В первом случае на адрес электронной почты kuv@ulsu.ru следует отправить электронный вариант тезисов (MS Word) и заявку для участия в конференции. В последнем случае  конверт должен содержать: 2 экземпляра тезисов, 2 почтовые карточки с обратным адресом докладчика, заполненную форму заявки, электронный вариант тезисов на дискете.

Оформление тезисов

Объем тезисов докладов не должен превышать 1 страницы (А4), включая рисунки. Текст тезисов должен быть выполнен на белой бумаге на лазерном или струйном принтере с учетом следующих требований: заголовок – прописными буквами (полужирный шрифт), через строку указываются авторы - строчными буквами (курсив); через строку - обязательно указать представляемый вуз и, если есть, электронный адрес авторов; основной текст - шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль (без уплотнения и разрежения), одинарный интервал; поля сверху, снизу и справа - 20 мм, слева - 30 мм. Рисунки (предпочтительно векторные) должны быть встроены в текст. Ссылки на литературу обозначаются цифрами в квадратных скобках (например: [1]); список литературы отделяется пустой строкой, заголовок «литература» не печатать. Например:

1. Петров С.М. Письма в ЖЭТФ, 53, 101(1993).

Тезисы, не соответствующие предъявленным выше требованиям,
 рассматриваться не будут.
· Тезисы присылать по адресам: kuv@ulsu.ru и bsv@ulsu.ru. 
· Конференция проводится на Черноморском побережье Краснодарского края.
· Прием заявок на очное участие в конференции – до 10.07.2006г.

· Представление тезисов и заявок на заочное участие - до 20.07.2006 г.
· При заочно-дистанционном участии оргвзнос не взимается, оплачивается только приобретение и пересылка сборника тезисов.
Заявка для участия в конференции

	1. Фамилия, имя, отчество докладчика

	2. Название доклада

	3. Предполагаемая форма участия (очная или заочная)

	4. Место работы  (включая полный адрес)

	5. Телефон, адрес для переписки, e-mail


Оргкомитет конференции
Председатель оргкомитета:  Булярский Сергей Викторович, тел.: (8422) 32-13-20
Ученый секретарь оргкомитета: Скаляух Ольга Вячеславовна, тел.: (8422) 41-20-86

e-mail: kuv@ulsu.ru
Адрес: 432000, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д.42; УлГУ, УНИ, Оргкомитет конференции НАНОТЕХНОЛОГИИ-2007
Текущая информация о конференции - на сайте www.uni.ulsu.ru
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УЛЬЯНОВСК 2007
Cеминар по радиационным материалам
руководитель д.ф.-м.н., Светухин В.В.,
 проректор по инновациям УлГУ
Рассматриваемые вопросы:
1. Перспективы и возможности использования теоретических методов и подходов в разработке новых материалов для атомной промышленности.
2. Экспериментальные и технические возможности ГНЦ Научно-исследовательский институт атомных реакторов.
3. Возможности использования микроскопии повышенного разрешения при исследовании дефектов в твердых телах.
4. Перспективы и возможности коммерческого использования радиационных технологий в экологии, медицине и промышленности.

 Семинар по нанотехнологиям
руководитель проф., д.ф.м.н. Булярский С.В.
зав. кафедрой инженерной физики
1. Саморганиазация наноразмерных структур.

2. Оптика наноструктур.

3. Инновационные методы диагностики наоструктур.

